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Реферат:
1. Дисертація присвячена дослідженню дефектів, утворених опроміненням 2 МеВ електронним, а також
визначенню ролі цих дефектів в електронних властивостях нанокристалічного кремнію. Обірвані зв'язки є
основним типом парамагнітних станів у матеріалі в усьому дослідженому діапазоні густини дефектів.
Вперше показано утворення нових парамагнітних центрів при електронному опроміненні. Показано
зворотну залежність фотопровідності від щільності дефектів в аморфному кремнії і відсутність
систематичної залежності в нанокристалічному матеріалі що пов'язується нерівномірним розподіленням
дефектів у матеріалі неоднорідної структури.

2. The work is a complex study of the defects created after the 2MeV electron irradiation and the role of these
defects in the electronic properties of the material. Dangling bonds are the dominating type of the paramagnetic
states in the material over the whole range of the defect densities. The electron irradiation leads also to creation of



the new paramagnetic centers. The inverse dependence of the photoconductivity on the defect density was shown
while the photoconductivity of nanocrystalline material does not exhibit systematic dependence. This discrepancy
proposed to be due to the inhomogeneous distribution of defects in the material of the mixed structure.
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